




















































专利名称(译) 形成导电图案的方法和制造包括该导电图案的有机发光显示器的方法

公开(公告)号 US9711750 公开(公告)日 2017-07-18

申请号 US15/214637 申请日 2016-07-20

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM TAEHYUN
PARK SANGHO
LEE SEUNGMIN
LEE JUNGKYU

发明人 KIM, TAEHYUN
PARK, SANGHO
LEE, SEUNGMIN
LEE, JUNGKYU

IPC分类号 H01L51/56 H01L51/52 H01L27/32 H01L51/00 H01L21/3205 H01L21/027 H01L27/12

CPC分类号 H01L51/5206 H01L27/3246 H01L51/0023 H01L51/56 H01L51/5253 H01L27/3258 H01L2227/323 
H01L27/1248 H01L21/0274 H01L51/5228 H01L21/32055

优先权 1020160010172 2016-01-27 KR

其他公开文献 US20170213994A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于形成导电图案的导电材料层形成在基板上。在导电材料层上形成光
敏有机材料层。通过半色调掩模照射光敏有机材料层。半色调掩模包
括：第一掩模区域，具有与导电图案的边缘对应的边界;第二掩模区域;以
及第三掩模区域，设置在第一掩模区域和第二掩模区域之间。通过去除
光敏有机材料层形成包括对应于第一掩模区域的第一区域和对应于第三
掩模区域的第二区域的第一图案。使用第一图案作为硬掩模蚀刻导电材
料层，以形成具有暴露的侧表面的导电图案。形成第二图案，其通过回
流第一图案来覆盖导电图案的侧表面。
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